
大面積可撓單晶之製造
Fabrication of large-area flexible single crystals

以雲母基底材成長多
種功能性材料 單晶 可撓 透明 耐高溫

ZnO NiO Ga2O3 Ag Cu Pt AZO ITO

Roughness(nm) 9.63 6.4 4.89 0.44 Roughness(nm) 2.58 2.12

結晶方向 (002) (111) (-402) (111) (111) (111) 結晶方向 (002) (222)

FWHM(deg.) 0.26 0.55 1.13 0.92 0.37 0.31 透光度(550nm) 72.9% 88%

片電阻(ohm/sqr) 15~20 5~15

元件化內容(暫) photo detector photo detector 底電極/致動器 致動器 底電極 透明導電產品 透明導電產品

透明導電材料氧化物單晶材料 磊晶金屬材料

ZnO NiO Ga2O3 Ag Cu Pt AZO ITO

氧化物單晶材料 磊晶金屬材料 透明導電材料
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